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〔A〕

苏州科提复〔2026〕123号 签发：徐积明

对市政协十五届五次会议
第 051 号提案的答复

市九三学社：

你们提出的“关于推动苏州前沿半导体产业高质量发展的建

议”收悉，提案立足全球半导体产业重构趋势，精准把握苏州半

导体产业发展基础与短板，提出的建议贴合实际，为我市进一步

优化产业发展路径提供了重要参考依据。我局会同市工信局认真

研究相关建议，现答复如下：

一、目前工作进展

苏州是国内较早布局半导体与集成电路产业的城市，已形成

以“设计、制造、封测”为核心，“设备、材料及服务”为支撑

的完整产业链，是国内集成电路产业链较完整、企业集聚度较高

的区域之一。近年来，针对提案中提出的“研发强、转化弱”、
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“材料-工艺-器件”协同不足、核心技术与装备自主可控能力不

足等问题，我市重点开展了以下工作：

一是强化顶层政策引领，夯实产业发展支撑。2025 年我市

先后出台《苏州市 AI 芯片产业创新发展三年行动计划(2025～

2027年)》《苏州市加快发展 AI芯片产业的若干措施》等专项政

策，明确聚焦 GPU通用芯片、ASIC专用芯片、FPGA半定制芯

片、存算一体芯片、硅光芯片、网络互联芯片六大发展方向，持

续加大集成电路芯片流片等关键环节补贴力度，精准赋能 AI芯

片产业提速发展。2026 年 1 月，我市在“十五五”发展规划建

议中，将半导体与集成电路确立为重点培育新兴支柱产业，依托

本地产业集群坚实根基，持续巩固“设计—制造—封测—材料设

备”全链条发展优势，聚力攻坚先进制程、高端半导体材料等核

心瓶颈，加快打造具备全球核心竞争力的优势产业。

二是着力打造高能级创新平台，筑牢产业创新根基。全力推

动苏州实验室“去筹转建”，其牵头布局的材料综合研究设施成

功纳入国家“两重”项目，顺利争取超长期特别国债资金扶持。

持续建设国家第三代半导体技术创新中心（苏州）平台，支持其

牵头组建第三代半导体装备国产化创新联合体，集中攻关推出光

刻、刻蚀、薄膜沉积等一批核心工艺装备成果，稳步推进国产半

导体设备工艺迭代验证与市场化规模化替代。加快推进苏州市

RISC-V开源芯片产业创新中心建设，目前已成功研制十余款标

杆芯片产品，累计与 20家市场主体达成 IP核授权应用合作，联
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动 4所高校搭建产学研协同研发体系；依托平台优势推动江苏省

RISC-V产业联盟正式落地苏州，集聚产业链上下游优质资源，

加速构建特色鲜明、协同联动的产业集群。

三是加快服务平台支撑赋能，强化全链条服务保障。一方面，

提升现有公共服务平台效能，2025年，中科集成 EDA平台聚焦

中小企业设计需求，累计服务半导体与集成电路企业 70家，助

力企业降低设计成本、提升研发效率；电子五所华东分所集成电

路质量保障服务平台为 45家企业提供可靠性测试、质量认证等

服务，筑牢产业质量防线；纳米所加工平台精准对接研发需求，

服务本地研发项目 20余个，支撑前沿技术原型开发。另一方面，

加快重点平台建设，推进铌酸锂中试平台建设，聚焦薄膜铌酸锂

高速调制芯片等前沿领域，提供关键工艺验证、小批量试产等服

务；聚焦半导体显示材料基础科学研究，加快建设中国科学院半

导体显示材料与芯片重点实验室，突破核心技术瓶颈，为产业高

质量发展提供基础支撑。

四是健全成果转化保障机制，深化产学研用深度融合。持续

开展校企成果对接，2025 年建设“苏创荟”线上平台，同步设

立成果超市，整合半导体领域高校和科研机构科技成果 2000余

项，加速科创项目落地与科技成果转移转化。持续建设苏州市研

发资源共享服务平台，重点面向半导体材料、先进工艺等领域汇

聚上海交通大学、同济大学、江苏集萃新材料研发有限公司等高
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校、科研院所及第三方专业机构 484家，整合三维原子探针、双

束电镜与飞秒激光联用系统等高端仪器设备，为区域产业创新提

供强有力硬件支撑。

五是着力突破关键核心技术，提升产业链自主可控水平。一

方面，加大对上争取，积极推荐优质项目申报国家、省级重大科

技计划，2025年，“面向量子精密测量的百 Hz级超窄线宽高功

率半导体激光芯片及器件关键技术研发”等 8个项目获省前沿技

术和省科技重大专项立项支持，获得省拨经费 7500万元。另一

方面，支持本地企业自主创新，聚焦半导体新材料、先进工艺设

备等重点细分领域精准布局技术攻关项目，2025 年支持“基于

RISC-V架构的高性能抗量子密码芯片关键技术研发”等 27个市

级技术攻关项目，支持市级财政经费 1.29 亿元，强化自主创新

能力，推动半导体产业链自主可控。

二、下一步重点工作

下一步，我们将根据提案中的意见建议，聚焦产业链重要材

料、重大装备等关键环节，在技术联合攻关、平台建设、成果转

化等方面创新工作举措，进一步推动我市前沿半导体产业发展。

（一）实现平台赋能跃升。一是强化高能级平台引领带动。

服务保障苏州实验室建设，高水平建设材料综合研究设施，支持

苏州实验室与本地龙头企业共建联合研发中心，聚焦前沿材料、

核心工艺等领域开展重大科研攻关，推动科研资源与产业需求深
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度融合。推动第三代半导体国家技术创新中心等重大平台构建创

新网络，加快向企业导入人才、技术、成果等资源。二是强化产

业创新平台支撑，加快铌酸锂中试平台、RISC-V开源芯片产业

创新中心等重点平台建设，壮大产业集聚规模、构建自主可控的

产业生态；引导各类半导体专业服务平台扩容提质，完善技术研

发、工艺验证、检测认证、人才培育等全链条服务功能，全面提

升服务精准度和效能，持续激活产业创新内生动能。

（二）推动技术联合创新。一是深化院企精准对接。常态化

开展“企有所需・研有所应”系列对接活动，持续征集梳理半导

体企业技术痛点、攻关需求，建立规范化技术需求储备项目库，

精准匹配高校院所、科研机构创新资源，加快形成一批具有市场

竞争力的标志性半导体产品。二是聚焦重点领域攻关。围绕

RISC-V开源芯片、GPU通用芯片、硅光异质集成、第三代半导

体材料等重点领域，持续推动企业与高校院所深度合作，集中力

量开展关键核心技术攻关，加快突破一批制约产业发展的卡点、

堵点技术，提升产业链核心竞争力。三是强化协同攻关机制。推

动半导体龙头企业牵头组建实体化创新联合体，联合产业链上下

游企业、科研机构、高校协同发力，开展产学研用一体化联合攻

关，带动产业链整体创新能力提升。

（三）加速科技成果转化应用。充分发挥全国高校区域技术

转移中心、先进技术成果长三角转化中心等高能级成果转化平台

作用，整合区域内高校、科研院所、企业等创新资源，搭建精准
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高效的成果转化桥梁，切实推动更多高质量半导体科技成果从实

验室走向生产线、转化为现实生产力。加快培育一支专业化、复

合型技术经理人队伍，加强业务培训和能力提升，规范技术转移

服务流程，提升技术转移服务专业化、市场化水平。健全科技成

果转化激励机制，优化技术交易环境，有效促进半导体领域技术

合同成交额稳步增长，激发技术市场活力，推动创新成果加速落

地、形成产业实效。

苏州市科学技术局

2026年 5月 25日

（此件依申请公开）



— 7 —

联系人姓名：韩文佳

联 系电 话 ：65227947

抄 送：市政府办公室、市政协提案委、市工信局
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